Cap. 1 - Diodos Semicondutores

1.1 - O Diodo Ideal
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Anaélise de Circuitos com Diodos Ideais
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Resolugéo:
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Como I;,> (0 = Suposi¢io Correta !




Exemplo 2:

Hipoteses:
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Validacdo da hipotese:

-0V - Supondo D conduzindo = I,>0
- Supondo D bloqueado

= VD <0 (Vcatodo > Vanodo)

Analise da Hipdtese 1:

Com:
D1 bloqueado = 1,,, =0
D2 bloqueado = 1,,, =0
Logo:
Iy =Ip + 1, =0
Assim:

V,=10-I,,R1=10V
V=1, R2-10 =-10V

-10v

Analise do resultado:

como V, >0 = D17 néo pode estar bloqueado
como V, >V, = D2 ngo pode estar bloqueado

Concluséao: Hipétese 1 ndo é verdadeira = escolher outra




Analise da Hipdtese 2:

Com:

D1 conduzindo = ¥V, =0

D2 conduzindo =V, =V,=0
Logo:

I;; =(10-0)/R1 =1mA

I, = (0—(-10)))R2 =2mA
Assim:

oV Ip; = I = Ip, =-1mA

Anélise do resultado:
como I, < 0 = D1 ndo pode estar conduzindo

Concluséao: Hipétese 2 nao é verdadeira = escolher outra

Analise da Hipdtese 4.

Com:
D1 bloqueado = 1,,, =0
+10V
| D2 conduzindo = V, =V,
Ix=1,33mA
R1
3,33V =V, Logo:
0l il - 1.33mA Iz, = Iy, = (10 = (-10))/(R1+R2) = 1,33mA
Vim 33V assim
5kQ V,=10-R1I;, =-3,33V

V, =V, =-3,33V

-10v

Anélise do resultado:
como V, <0 = D1 n&o esta conduzindo

como I, > 0 = D2 esta conduzindo

Conclusdo: Hipotese 4 é a verdadeira /
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+1V o—@— v
1kQ llz?

+3V

+2V

+1V

+5V

1kQ ll:?

9t

v=?




